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High-Speed Amplifier ProductsReleased Products

Part
Number

Package
Type Mode

SSBW
MHz

Av
V/V1

2nd/3rd HD into
RL = 100Ω

Slew Rate
V/µs

ICC
mA/ch

NTSC Diff
G/P %/degKey Features

LMH6639 Single VFB 190 1 -65 at 5 MHz172 3.6 0.07/0.05CMIR < 0V, Rail-to-Rail Output, Disable

LMH6644 Quad VFB 120 1 -60 at 5 MHz125 2.7 0.16/0.05CMIR < 0V, Rail-to-Rail Output

LMH6622 Dual VFB 160 2 -90/-94 at 1 MHz85 4.3 0.03/0.03

LMH6672 Dual VFB 130 2 -92/-95 at 1 MHz170 6.2 N/A

Very Low Noise

12V, Low Distortion, Line Driver

LMH6642 Single VFB 130 1 -62 at 5 MHz135 2.7 0.15/0.04

LMH6657 Single VFB 270 1 -70/-57 at 5 MHz700 6.2 0.03/0.13V Single Supply, CMIR < 0V
LMH6658

LMH6715 Dual CFB 400 2 -60/-75 at 20 MHz1300 5.8 0.02/0.02Wideband Video

Dual VFB 270 1 -70/-57 at 5 MHz700 6.2 0.03/0.13V Single Supply, CMIR < 0V

CMIR < 0V, Rail-to-Rail Output
LMH6643 Dual VFB 130 1 -62 at 5 MHz135 2.7 0.15/0.04CMIR < 0V, Rail-to-Rail Output

LMH6645 Single VFB 55 1 N/A22 0.65 N/A

LMH6628 Dual VFB 300 1 -65/-74 at 10 MHz550 9 N/AWidebandwidth, Very Low Noise

Release
Date

Released

Released

Released

Released

Released

Rail-to-Rail Input/Output
LMH6646 Dual VFB 55 1 N/A22 0.65 N/A

Released
Released

Released

Released

Released

Released

Released
Released
Released

Released
Released
Released
Released
Released
Released
Released
Released

Released

Rail-to-Rail Input/Output
LMH6647 Single VFB 55 1 N/A22 0.65 N/ARail-to-Rail Input/Output, 10 µA Shutdown
LMH6654 Single VFB 250 1 -80/-85 at 5 MHz200 4.5 0.01/0.025

LMH6718 Dual PGB 130 2 -84/-84 at 1 MHz600 2.6 0.04/0.03Programmable Gain Buffer, , AV = 1, +1 or +2
LM6171 Single VFB 160 1 -72/-70 at 1 MHz3600 2.5 0.03/0.530V, High Slew Rate
LM6172 Dual VFB 160 1 -72/-70 at 1 MHz3000 2.3 0.28/0.630V, High Slew Rate
LM6181 Single CFB 160 2 -50/-55 at 10 MHz2000 7.5 0.05/0.0430V, General Purpose
LM6182 Dual CFB 100 2 -50/-55 at 10 MHz2000 7.5 0.05/0.0430V, General Purpose
LM7121 Single VFB 235 1 N/A1300 5 0.3/0.6530V, General Purpose SOT23
LM7171 Single VFB 220 2 -75/-55 at 5 MHz4100 6.5 0.01/0.0230V, Very High Slew Rate, AV = +2 (min)

Low Noise

LM7372 Dual VFB 120 1 -80/-91 at 1 MHz3000 6.5 0.01/0.0230V, Low Distortion, Line Driver

LMH6655 Dual VFB 250 1 -80/-85 at 5 MHz200 4.5 0.01/0.025Low Noise

HighSpeed_OpAmps.pdf

Invertierender Spannungsverstärker (Rückkopplung): 
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Hochspannungsverstärker 
 

 
Kontrollierte Hochspannung wird z.B. benötigt, um piezoelektrische Stellelemente anzusteuern. 
 
Als "Steuerelement" bieten sich MOSFET-Transistoren an. 
 
z.B.:  BUZ45B (n-Kanal MOSFET) mit 10 A  maximalem Strom 
         500 V maximaler Spannung 
         125 W maximaler Leistung 
         100 ns Schaltzeit 

 
 
Erhöhung der gate-Spannung führt zur Erhöhung des 
drain-source-Stroms! Dabei wird Leistung im Transistor 
verbraucht! 
 
Bestimmung der maximalen Verlustleistung im FET: 
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Die Leistung des Netzteils muß daher mindstens sein: 
 

� 	 �NetzteilP 500 V 0,5 A 250 W  
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Stimmt die "Polung" des OpAmp? 
 
1) Für die gewünschte positive Hochspannung 

wird Ue negativ benötigt. 

2) Eine Zunahme von |Ue| entspricht also einer 
Abnahme von U- und damit in der gezeigten 
Polung einer Zunahme von Uaus(OpAmp) = 
UGS. 

3) Diese führt zu einer Zunahme von IDS und 
damit zu einer Abnahme von Ua. 

Die gezeigte Polung ist also falsch! 

 

   Richtige Polung: 

U
a

I
DS

U
GS

Dynamisches Verhalten des Hochspannungsverstärkers 

 

  Es gilt     � � �
dQ dUQ CU I C
dt dt

 

� � �PiezoU 250V 250V sin�t I = C 250V � cos �t  

Imax  bei  Ua = 250 V 

  also          Imax  = 0,5 A  =  C • 250 V • 
max 

  und damit 

� � � �
	max max

0,5 A� 3,2 kHz
250 V 100 nF

 

Die maximale Geschwindigkeit, mit der der Piezo betrieben werden kann, ist also durch die 
maximale Verlustleistung im FET und nicht durch seine Schaltzeit beschränkt. Für kleinere 
Signalmodulationen ergibt sich ein deutlich günstigerer Wert: 

� � � � �Piezo maxU 250V 1 V sin�t 800 kHz  



          

Die funktionierende Schaltung 



Innenwiderstand:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannungsfolger: 

 
 
 
 
 
 

Ua  =  Ui 

 

Eingangsstromkompensation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS Adjustment 

 



Schutzschaltung (Verpolung)       Kurzschluß? 
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